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未受屏蔽的少數載

子產生一個由n區指

向p區的電場，其方

向恰與擴散力的方

向相反。使得載子

擴散停止。
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若若若若在在在在pppp區與區與區與區與nnnn區之間加上一個電區之間加上一個電區之間加上一個電區之間加上一個電
壓壓壓壓，，，，則半導體就則半導體就則半導體就則半導體就不不不不再處於平衡再處於平衡再處於平衡再處於平衡狀狀狀狀
態態態態，，，， 因此因此因此因此EFEFEFEF在整個區域在整個區域在整個區域在整個區域不不不不再是再是再是再是
一個常一個常一個常一個常數數數數。。。。
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當當當當pnpnpnpn接面分別有接面分別有接面分別有接面分別有VRVRVRVR及及及及VR +dVRVR +dVRVR +dVRVR +dVR兩兩兩兩
個逆想偏壓電壓時個逆想偏壓電壓時個逆想偏壓電壓時個逆想偏壓電壓時，，，，其空乏區中其空乏區中其空乏區中其空乏區中
的電荷分佈的電荷分佈的電荷分佈的電荷分佈。。。。
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pnpnpnpn接面一邊的雜質濃接面一邊的雜質濃接面一邊的雜質濃接面一邊的雜質濃度度度度遠大於另遠大於另遠大於另遠大於另
一邊者稱為單邊接面一邊者稱為單邊接面一邊者稱為單邊接面一邊者稱為單邊接面。。。。
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(1/C)2 (1/C)2 (1/C)2 (1/C)2 對對對對VRVRVRVR的關係曲線可求得的關係曲線可求得的關係曲線可求得的關係曲線可求得
內建電位障內建電位障內建電位障內建電位障Vbi .Vbi .Vbi .Vbi .
該曲線的斜該曲線的斜該曲線的斜該曲線的斜率率率率反比於低反比於低反比於低反比於低参参参参雜區的雜區的雜區的雜區的
雜質濃雜質濃雜質濃雜質濃度度度度((((Nd )Nd )Nd )Nd )
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線性漸變接面的電容比均勻線性漸變接面的電容比均勻線性漸變接面的電容比均勻線性漸變接面的電容比均勻參參參參雜雜雜雜
接面的電容較接面的電容較接面的電容較接面的電容較不不不不受逆向偏壓的影受逆向偏壓的影受逆向偏壓的影受逆向偏壓的影
響響響響
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超陡峭式接面超陡峭式接面超陡峭式接面超陡峭式接面
靠近冶靠近冶靠近冶靠近冶金金金金接面處的接面處的接面處的接面處的nnnn型型型型參參參參雜比在雜比在雜比在雜比在
半導體本體處的半導體本體處的半導體本體處的半導體本體處的nnnn型型型型參參參參雜大雜大雜大雜大

m=1, 線性漸變接面

m=1, 線性漸變接面

m=0, 均勻參雜接面

在x>0處的n型參雜濃度可表示為N=Bxm

接面電容量
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